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INFORMACION BÁSICA/BASIC INFO 

*PUESTO OFERTADO/TITLE OF THE POSITION: 
*Nº VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: 
*CATEGORÍA/RESEARCHER PROFILES:
*DEPARTAMENTO/DEPARTMENT:
*DIRECCIÓN/WORK LOCATIONS: 

INFORMACION DE CONTRATACIÓN/HIRING INFO 

*ÁREA TECNOLÓGICA/WORK TECHNOLOGY AREA: 
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD:
*TAREAS/TASKS: 

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: 
*JORNADA/JOB STATUS: 
*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK:
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: 
*SALARIO BRUTO AÑO/SALARY OFFERED:
*FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN/APPLICATION DEADLINE:
*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT:
*DURACIÓN DE TAREAS DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: 
*FINANCIACIÓN PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK 
PROGRAMME?: 
PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: 

INSCRIPCIÓN/APPLICATION 

*EMAIL  DE INSCRIPCIÓN/APPLICATION EMAIL:
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON:
WEBSITE: 

*PROYECTO/PROJECT: 
*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACIÓN, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU 
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
OFERTA DE TRABAJO/JOB OFFER
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REQUISITOS/REQUIREMENTS 

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL 
• PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 1/MAIN RESEARCH FIELD 1:

O NIVEL/LEVEL:
• PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 2/MAIN RESEARCH FIELD 2:

O NIVEL/LEVEL: 
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMÁTICA/SKILLS/QUALIFICATIONS: 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES: 
• IDIOMA 1/LANGUAGE 1:

O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: 
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: 
O NIVEL CONVERSACIÓN/CONVERSATION LEVEL: 

• IDIOMA 2/LANGUAGE 2:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: 
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: 
O NIVEL CONVERSACIÓN/CONVERSATION LEVEL: 

• IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O NIVEL LECTURA/READING LEVEL: 
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: 
O NIVEL CONVERSACIÓN/CONVERSATION LEVEL: 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:
• CAMPO INVESTIGACIÓN 1/RESEARCH FIELD 1:

O AÑOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 
• CAMPO INVESTIGACIÓN 2/RESEARCH FIELD 2:

O AÑOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 
• CAMPO INVESTIGACIÓN 3/RESEARCH FIELD 3:

O AÑOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED: 
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INFORMACIÓN ADICIONAL/ADITTIONAL INFO 

BENEFICIOS/BENEFITS: 

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS 
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion): 

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS: 

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de selección del nuevo Reglamento para el proceso de selección y 
contratación del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigación de la 
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion

	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	P[1]: 
	ECampoProyecto[0]: BREAKTHROUGHS IN THERMAL BATTERIES THROUGH ZERO-EMISSION HIGH-TEMPERATURE STATIC THERMALTO- ELECTRIC CONVERTERS (BLAZETEC- HZ240910B270A)
	LCampoFinanciacionUE[0]: [NO]
	ECampoPuestoOfertado[0]: Posdoctoral position in development of III-V semiconductor photovoltaics/ Posdoctoral en desarrollo de semiconductores III-V fotovoltaicos
	ECampoVacantes[0]: 1
	LCampoCategoria[0]: [Recognised Researcher (R2)]
	ECampoDpto[0]: Instituto de Energía Solar
	ECampoDireccion[0]: Instituto de Energía Solar
Avenida de la Complutense, 30
28040, Madrid (SPAIN)
	LAreaTecnologica[0]: [I-  Energía]
	LCampoInvestigacion[0]: [Physics - Solid state physics]
	ECampoFunciones[0]: The tasks are framed in Work Package 2 of the project, in particular for the development of tandem TPV receivers (Task 2.2)
· Design of semiconductor structures and MOVPE epitaxial processes.
· Process preparation and fabrication of semiconductor structures by MOVPE.
· Characterization of semiconductor structures.
· Characterization of photovoltaic devices.
· Supervision of technicians and PhD students.


Las tareas están enmarcadas en el Paquete de Trabajo 2 del proyecto, en particular para el desarrollo de receptores TPV en tándem (Tarea 2.2).

· Diseño de estructuras semiconductoras y procesos epitaxiales MOVPE.  
· Preparación de procesos y fabricación de estructuras semiconductoras mediante MOVPE.  
· Caracterización de estructuras semiconductoras.  
· Caracterización de dispositivos fotovoltaicos.  
· Supervisión de técnicos y estudiantes de doctorado.
	LTipoContrato[0]: [Indefinido de Actividades Científico-Técnicas Art. 23.bis Ley de la Ciencia]
	LTipoJornada[0]: [Jornada completa]
	ECampoHorasSemana[0]: 37.5
	LDisponibilidadViajar[0]: [Si, Internacional]
	ECampoSalario[0]: 30000
	ECampoFechaLimite[0]: 31-January-2025
	ECampoFechaEstimada[0]: 15-February-2025
	ECampoDuracion[0]: 1 year
	LFinanciacionProgMarcoUE[0]: [HE]
	LProgramaRefugiadosUE[0]: [No]
	ECampoEmail[0]: igarcia@ies.upm.es
	ECampoPersonaContacto[0]: Prof. Iván García
	ECampoWebsite[0]: 


	Page2[0]: 
	Artifact[0]: 
	LPpalCampoInvestigacion1[0]: [Physics]
	LNivel1[0]: [Doctor]
	LPpalCampoInvestigacion2[0]: []
	LNivel2[0]: []
	ECampoHabilidades[0]: · Habilidades para trabajo en equipo
· Experiencia en procesado de datos experimentales por software incluyendo Origin, Matlab, o similar.
· Experiencia en supervisión de estudiantes.
****************
· Abilities for team work.
· Experience in experimental data processing software, including Origin, Matlab or similar.
· Experience in student work supervision.
	ECampoRequerimientos[0]: · Experiencia en técnicas de depósito epitaxial y desarrollo de procesos.
· Experiencia en técnicas de caracterización de capas epitaxiales, incluyendo difracción de rayos X, técnicas e-beam para caracterización de microestructura (SEM, TEM), caracterización de la superficie (AFM), etc.
**********************
· Experience in epitaxial deposition technique and process development.
· Experience in epitaxial layer characterization techniques, including X-Ray diffraction, e-beam microstructure (SEM, TEM), surface characterization (AFM), etc.



	ECampoIdioma1[0]: Spanish
	LNivelLectura1[0]: []
	LNivelEscrito1[0]: [Alto]
	LNivelConversacion1[0]: [Alto]
	ECampoIdioma2[0]: English
	LNivelLectura2[0]: [Alto]
	LNivelEscrito2[0]: [Alto]
	LNivelConversacion2[0]: [Alto]
	ECampoIdioma3[0]: 
	LNivelLectura3[0]: []
	LNivelEscrito3[0]: []
	LNivelConversacion3[0]: []
	LCampoInvRequerido1[0]: [Physics - Solid state physics]
	LCampoInvExpRequerida1[0]: [4 - 10]
	LCampoInvRequerido2[0]: []
	LCampoInvExpRequerida2[0]: []
	LCampoInvRequerido3[0]: []
	LCampoInvExpRequerida3[0]: []


	Page3[0]: 
	P[0]: 
	ECampoBeneficios[0]: 
	ECampoCriteriosSeleccion[0]: · Los candidatos serán evaluados de acuerdo con las cualificaciones y requerimientos descritos más arriba.
· Si se considera necesario, los candidatos con mayor calificación serán convocados a una entrevista personal para una evaluación más detallada de sus cualificaciones.
************************
· The candidates will be ranked according to the qualifications and requirements shown above.
· If necessary, the highest ranked candidates will be interviewed for a more detailed assessment of the qualifications and requirements. 
	ECampoComentarios[0]: Candidatos interesados, por favor enviar CV y carta de motivación al email de solicitud.
Por favor, usar la referencia "S35-25-1" en los emails
***********************
Interested candidates, please send CV and letter of motivation to the application email.
Please use the reference "S35-25-1" in your emails





